
Heraeus PT100芯片 M222 2B级铂电阻 薄膜热电阻

产品名称 Heraeus PT100芯片 M222 2B级铂电阻 薄膜热电阻

公司名称 浙江坦泼秋尔传感技术有限公司

价格 3.55/PCS

规格参数 品牌:Heraeus
型号:M222 2B
产地:德国

公司地址 浙江省慈溪市长河镇慈溪大道108号

联系电话 186-21697828 15900635274

产品详情

德国Heraeus进口PT100芯片 M222 2B级铂电阻 薄膜热电阻'

需要其它型号规格联系客服 如:A级 B级 1/3B PT100 PT1000 PT500 PT50 PT2000等等

Heraeus公司每年出厂数百万铂薄膜技术温度传感器。根据不同使用范围,传感器分为四组主要类型,用于
低温测量(始于 -196 °C),低温测量(到 +400 °C),中温测量(到 +600 °C)及高温测量(到 +1000°C)。为100,
200, 500, 1000 和 10000 Ohm的电阻值可供使用。

原材料的化学稳定性,经检测的纯净度和均匀度为获得长期稳定性和在数千次测量循环中的重复测量性提
供重要基础。

Heraeus公司的特殊釉几乎使产品不受湿度,气候或其他环境的影响。在布线温度传感器元件这组产品中包
括了特别微小的传感器类型,它用于内部直径很小的保护管中。

这一类产品中还包括带连接线的传感器,通过 HD 和 HA薄膜技术系列的当前类型可替换常规的绕线铂金
温度探针。Heraeus公司凭借其广泛的知识基础可在任何时候根据客户需求特别开发用户定制产品。

一般技术信息

下面给出了一些参数的详细说明，他们在铂金薄膜传感器运行过程中对其产生影响:

测量电流和自热

电源电流会加热铂金薄膜传感器。所导致的温度测量误差按照下式计算：

Δt = P*S



P，功率损失= I2R

S，自加热系数单位是K/mW。

数据表上**了各个产品的自热系数。自热由铂金薄膜传感器和周围介质的热接触决定。如果对环境的热
传导效率很高，则会得到较高的实测电流。铂金薄膜传感器未设置实测电流的下限。它们很大程度上取
决于应用。

我们建议:

在100 Ohm: 值为 1 mA

在500 Ohm: 值为 0.7 mA

在1000 Ohm: 值为 0.3 mA

在2000 Ohm: 值为 0.25 mA

在10000 Ohm: 值为 0.1 mA

热反应时间

热反应时间是铂金薄膜传感器在与电阻变化起反应时而发生温度变化所需的时间，电阻变化符合一定比
例的温度变化。DIN EN 60751 建议采用的时间能达到50 %和 90 %的变化。t0.5和 t0.9是指数据表中0.4 或
2.0 m/s的水流和空气流。 如要换算到其他介质和温度，可在VDI/VDE 3522手册的帮助下实施。

根据DIN EN 60751得出100Ω铂金温度传感器的基本值°CΩΩ/°C°CΩΩ/°C°CΩΩ/°C°CΩΩ/°
C-20018,520,,080,6,210,6,920,320-19022,830,,900,9,720,0,120,319-18027,100,,710,3,210,3,300,318-17031,340,8,510,6
,700,6,480,317-16035,340,2,290,0,180,9,640,316-15039,720,6,070,3,640,2,790,315-14043,880,9,830,7,090,5,930,313-13
048,000,3,580,0,530,9,060,312-12052,110,7,330,3,960,2,180,311-11056,190,1,050,7,380,5,280,310-10060,260,4,770,0,7
80,8,380,309-9064,300,8,480,4,180,1,460,308-8068,330,2,170,7,560,4,530,307-7072,330,5,860,0,930,7,590,305-6076,33
0,9,530,4,290,0,640,304-5080,310,3,190,7,640,3,670,303-4084,270,6,840,0,980,6,700,302-3088,220,0,470,4,300,9,710,3
01-2092,160,4,100,7,620,2,710,300-1096,090,7,710,0,920,5,700,,000,1,310,4,210,8,680,,900,4,900,7,490,1,650,,790,8,48
0,0,750,4,600,,670,2,050,4,010,7,550,,540,5,610,7,250,0,480,,400,9,150,0,490,,240,2,680,3,710,322

热电效应

铂金薄膜传感器不生产热电力。

震动和冲击

铂金薄膜传感器是固体部件，抗振动和抗冲击性强。制约因素一般是安装方式。铂金薄膜传感器是否安
装合格,检验范围是:

抗振动性:在10 Hz到 2 kHz的范围内为40 g加速度

抗冲击性:100 g, 8 ms 半正弦波

基本传感器的一般电子参数



电感: < 1μH

电容: 1 到 6 pF

绝缘: >在20°C时, >10 MOhm

在500°C时, >1 MOhm

抗高压性: 20°C时,>1000 V

500°C时,> 25 V

机械负载能力

铂薄膜传感器对机械负载敏感,在极端条件下，能导致破裂,玻璃盖或陶瓷基板破碎。处理不当或不合适的
安装程序可能导致测量信号的性变化。

按照MIL 833 和 IEC
40046标准,在制造过程中,连接导线要承受拉力和断裂测试。在导线为镍/铂包裹时,当Faxial > 8
N(无玻璃陶瓷密封连接埠)时,则该产品通过检验。

重复性

Heraeus公司的铂金薄膜传感器因其信号的重复准确性高而品质出众。

分类精度公差

根据DIN EN 60751标准，Heraeus公司在B级精度公差,此外还在A级和1/3
DIN(见下表)范围内供应铂金薄膜传感器。用 Δt = ±1/a (0,3°C + 0,005 Itl) 当 a = 1, 2 或
3时计算比例限制公差

100Ω 铂金传感器的**偏差温度°C**偏差A级B级°COhm°COhm-200±0,55±0,24±1,3±0,56-100±0,35
±0,14±0,8±0,320±0,15±0,06±0,3±0,12100±0,35±0,13±0,8±0,30200±0,55±0,20±1,3±0,48300±0,75
±0,27±1,8±0,64400±0,95±0,33±2,3±0,79500±1,15±0,38±2,8±0,93600±1,35±0,43±3,3±1,06650±1,4
5±0,46±3,6±1,13700±3,8±1,17800±4,3±1,28850±4,6±1,34

在0°C 到 100°C的范围内,也可在值为Δt = 0,1
K的公差组中选择铂金薄膜传感器。如果此类公差的传感器价格过高,也可使用其他公差**度。

铂金温度传感器的公差基础值在DIN EN 60751 中已明确给出。下列适用于:B级:Δt=±(0.3°C + 0.005
Itl)A级:Δt=±(0.15°C + 0.002 Itl)根据我们自己的定义:等级为 1/3 DIN:Δt=±1/3 (0.3°C + 0.005
Itl),2B级:Δt=±2(0.3°C + 0.005 Itl)

长期稳定性

由于长期运作或温度冲击,温度传感器的老化作用能够对传感器信号的准确性和可重复性起到负面影响。
因此传感器的长期稳定性具有重要意义。

基于铂金的化学稳定性和相对均匀性,铂薄膜传感器被视为具有稳定性能的传感器。

标准测试条件包括250小时，500小时和1000个小时,然而，冲击试验和长期稳定性试验可以根据客户需求



自行实施。

气候和湿度

双玻璃层和玻璃陶瓷固定滴保护传感器元件不受环境影响。根据IEC
71的测量说明,气候和湿度的变化不影响传感器元件的测量精度。

电路设计

铂金薄膜传感器通常在持续电流中被使用,以2-导线电路为标准。考虑到节约能源(蓄电池或电池操作)也
可用开关电流操作。输出电压信号是Rt电阻的一个函数。

由于铂薄膜传感器特性曲线为简单的二次函数和有容易接近直线的可能性,从而使测量信号线性化不成问
题。

连接

标准-2-导线电路可影响测量的准确性。建议使用3-或4-导线电路:

用较长电缆和低传感器阻值如Pt100,电缆的电阻和温度电阻达到较大值用于带更小公差的铂金薄膜传感器
当出现重要的电磁故障,可使用双绞线或屏蔽电缆

存放

铂薄膜传感器不能暴露于有侵蚀性和腐蚀性介质中和大气中。针对个别类型须遵循特别存放须知进行存
放。

清洁

铂金薄膜传感器在封装之前就进行了清洁处理，通常无须进行再清洁。在安装之后应对其进行清洁处理
，可使用常用的业内处理操作过程，包括浸泡在液体中。我们**使用无残渣清洁剂。

操作要素

铂薄膜传感器是精密部件,因此在安装过程中要小心谨慎,禁止使用金属钳，夹子及其他粗糙夹持装置。在
安装基本传感器时建议使用塑料镊子。禁止弯曲铂薄膜传感器机身附近的输入导线。避免经常更新输入
导线的位置。

连接技术

通过焊接工艺(电阻焊接,激光焊接等)或焊料焊接工艺(软焊,硬焊)达到高水平焊接目的。在实施硬焊时要
注意,铂薄膜传感器不能被高于其额定温度的高温加热。

总之实施硬焊的时间不能过三秒钟。还可使用压焊和声波焊接。

在实施压焊时,要避免在接触部位产生任何电阻。在实施声波焊接时,输入导线弯曲程度要高于铂金薄膜传
感器，从而防止内部损坏。对于SMD
和SOT223系列，我们**使用波峰焊和回流焊工艺进行进一步自动处理。

粘附和嵌入



在对铂薄膜传感器实施粘附,嵌入或涂层时,重要的一点是,不同使用材料的热膨胀系数要相互协调,以避免
产生对传感器信号会有影响的机械应力。嵌入材料得是化学中性材料。连接了的铂薄膜传感器的位置决
不能通过移动其传感器加以校正。Heraeus公司的MR传感器系列已经被嵌入到陶瓷中。 SOT223和
TO92系列用塑料封装。
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